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ترابرد کوانتومی از لیهه ها و نانو ساختارهای

گرافینی: الکترونیک و اسپینترونیک در گرافین
چکیده:

در چشننم انننداز مطالعننات صننورت گرفتننه روی گرافیننن (سنناختار دو بعنندی کربننن)،  همننواره اسننتفاده از آن بننه عنننوان پننایه ای بننرای نننانو
ر ترونی غی واص الک ونه اش دارای خ ی گ واری مخروط الکترونیک بجای پایه های سیلیکونی مد نظر بوده است. گرافین به دلیل ساختار ن
ذیری رک پ دلیل تح ی ب د. از طرف ی باش معمولی از جمله رسانندگی می نیمم، اثر کوانتومی هال صحیح و کسری، تونل زنی کلین و ...م
وئیچهای تور و س ی ترانزیس ان طراح واری آن، امک اختار ن رژی در س اف ان اد گ بالی حاملهای بار در گرافین و نیز روشهای پیشرفته ایج
گاه وان آزمایش ه عن وان از آن ب ی ت ی، م ات گرافین الکترونیکی پرسرعت نیز فراهم آمده است. نظر به افزایش تدریجی کیفیت ساخت قطع
ون ری همچ دی دیگ ای دو بع ی ای روی بلوره فیزیک بنیادی خصوصا فیزیک بس ذره ای استفاده کرد. در سه سال اخیر، کارهای تجرب
رف دد برط ک در ص تک و چند لیه های بورن نیتراید، کلکوژنیدهای فلزات واسطه مثل دی سولفات مو لیبدنیم صورت پذیرفته که هر ی
ور وان متص ی ت ک م انو الکترونی رای ن نمودن ضعفهای گرافین می باشند. نظر به تجربه ای که در گرافین بدست آمده است، آینده ای که ب
زا را دی مج ای دوبع ه ه بود استفاده از ساختارهای چندلیه ای حاصل از رویهم چینی بلورهای دو بعدی می باشد که قاعدتا خواص لی

نخواهند داشت. 
د ا عبارتن در پایان مروری گذرا به کارهای انجام شده در زمینه های الکترونیک و اسپینترونیک بر پایه گرافین خواهیم پرداخت. از جمله آنه
ا ی ب ی نظم ور ب ی در حض ای گرافین بکه ه زی در ابرش الت فل ود ح ی، وج از: طراحی سوئیچهای الکترونیکی بر مبنای نانو نوارهای گرافین
ا ه ب ن دو لی ای گرافی ه ه همبستگی بلند برد، ترابرد قطبیده اسپینی از میان لیه های گرافین دو لیه، کنترل خواص ترابردی و الکترونی لی

استفاده از مهندسی سرعت فرمی، طراحی نانو نوار گرافینی به عنوان پمپاژ خالص اسپین و ...

۱۲ ساعت ۱۳۹۴  مهر ۱۹یهکشنبه  :زمان
۱۳۲دانشکده فیزیهک، اتاق  :مکان

ورود برای عموم آزاد است.


